Tato préace se zabyva studiem polovodicovych detektorl z materiald
CdTe a CdznTe pracujicich za vysokych tokl zarfeni. Experimentdalné
byl studovan vliv vysokych tok( Rentgenového a optického zareni na
tzv. polarizaci detektoru. Polarizace detektoru je jev snizujici
jeho efektivitu, pri které je prilozené elektrické pole v
detektoru stinéno prostorovym nabojem na hlubokych pastech
vzniklym zachytem fotogenerovanych nosicl. Ke studiu elektrickych
poli v detektorech bylo uzito metody zkfizenych polarizator( a
Pockelsova jevu. Hlavnim cilem prace bylo studovat moznosti
optické depolarizace detektor( CdTe a CdZnTe pro rizné energie
fotonl pridavného osvétleni, studovat dynamiku této depolarizace a
fyzikalni podstatu. Bylo zjisténo, Ze detektory lze opticky
depolarizovat nadgapovym svétlem. Detektor CdzZnTe navic i blizkym
infraCervenym svétlem a také v pulznim rezimu. Depolarizace
souvisi s kompenzaci prostorového naboje na pastech.



